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摘要(译)

在一些实施例中，微电子传感器包括开栅伪导电高电子迁移率晶体管并
用于用户的生物特征认证。晶体管包括衬底，在衬底上沉积多层异质结
结构。该异质结结构包括缓冲层和阻挡层，两者均由III-V单晶或多晶半
导体材料生长。二维电子气（2DEG）传导通道形成在缓冲层和阻挡层之
间的界面处，并在源极和漏极之间的系统中提供电子电流。源极和漏极
触点（可以是欧姆的或非欧姆的（电容耦合的））连接到形成的2DEG沟
道和电金属化，后者放置在晶体管的顶部并将其连接到传感器系统。金
属栅电极放置在阻挡层上或上方的源区和漏区之间，其可以凹陷或生长
到特定厚度。可选的介电层沉积在阻挡层的顶部。
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